НТСП низкотемпературная сверхпроводимость 

Несколько слов необходимо сказать о целом пласте в экспериментальной физике, о сверхпроводящем состоянии вещества при глубоком охлаждении и без оного.
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Низкотемпературная сверхпроводимость - состояние некоторых твёрдых электропроводящих веществ, при охлаждении до температур близких к абсолютному нулю. Сверхпроводимость обнаружена во многих металлах и комбинации их сплавов. Основные явления, наблюдаемые в сверхпроводящем состоянии вещества - исчезновение электрического сопротивления в сверхпроводнике и выталкивание магнитного потока из его объёма. 

- Исчезновение электрического сопротивления демонстрируется возбуждением электрического тока в кольце охлаждённого до температуры ≈ 0 К, 
то ток в кольце будет существовать неограниченно долго даже после удаления вызвавшего его источника тока рис.1. 

- Магнитный поток выталкивается из сверхпроводника - пока напряжённость поля ниже некоторого критического значения. 
Рис. 1. МАГНИТНЫЙ ПОТОК проникает в стержень, находящийся в нормальном состоянии (а), но выталкивается из стержня, охлажденного до сверхпроводящего состояния (б).
Твёрдое тело, проводящее электрический ток, представляет собой кристаллическую решётку, в которой могут сдвигаться электроны. 
Решётку образуют атомы, расположенные в геометрически правильном порядке, а движущиеся электроны - это электроны с внешних оболочек атомов. Поскольку поток электронов и есть электрический ток, эти электроны называются электронами проводимости. Если проводник находится в нормальном (несверхпроводящем) состоянии, то каждый электрон движется независимо от других. 
Способность любого электрона перемещаться и, следовательно, поддерживать электрический ток ограничивается его столкновениями с решёткой, а также с атомами примесей в твёрдом теле. Чтобы в проводнике существовал ток электронов, к нему должно быть приложено напряжение, это значит, что проводник имеет электрическое сопротивление. Если же проводник находится в сверхпроводящем состоянии, то электроны проводимости объединяются в единое макроскопически упорядоченное состояние, в котором они ведут себя уже как "коллектив"; на внешнее воздействие реагирует также весь "коллектив". Столкновения между электронами и решёткой становятся невозможными, и ток, однажды возникнув, будет существовать и в отсутствие внешнего источника тока (напряжения). 
Сверхпроводящее состояние возникает скачкообразно при температуре, которая называется температурой перехода. Выше этой температуры металл или полупроводник находится в нормальном состоянии, а ниже её - в сверхпроводящем. Температура перехода данного вещества определяется соотношением двух "противоположных сил": одна стремится упорядочить электроны, а другая - разрушить этот порядок. 

Медь, золото и серебро, не становятся сверхпроводниками даже при температуре, абсолютного нуля 0 К, -273,16° С [168]. 

ВТСП высокотемпературная сверхпроводимость
Открытие - 1. Очень много сведений о металле даёт соотношение между внешним напряжением и вызванным им током. Это соотношение имеет вид равенства V/I = R, где V - напряжение, I - ток, а R - электрическое сопротивление. 
Согласно закону Ома, электрический ток пропорционален напряжению при любом значении величины R, которая является коэффициентом пропорциональности.
Сопротивление обычно не зависит от тока, но зависит от температуры. Камерлинг-Оннес из Лейденского университета в 1911 году стал измерять сопротивление чистой ртути, погруженной в жидкий гелий, и обнаружил, что при температурах жидкого гелия сопротивление ртути и некоторых других металлов падает до нуля 0. 

Открытие – 2. В 1933 году В. Мейсснер обнаружил, что если цилиндрический образец поместить в магнитное поле и охладить ниже температуры перехода, то он полностью выталкивает из себя магнитный поток. 
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По другому МП не может проникнуть в тело сверхпроводника - эффект Мейснера. 

В 1986 были созданы сверхпроводники из керамических материалов с необычайно высокой температурой перехода. Так, для образцов керамики YBa2Cu3O7 купраты, итриноиды, иттрий – барий купрум – о, или «иваси» температура перехода превышает 90 К.

Так началось время высокотемпературных (по шкале Кельвина) сверхпроводников, высокотемпературная сверхпроводимость – ВТСП [41].
СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДНИКОВ
После открытия эффекта Мейснера было выполнено большое число экспериментов со сверхпроводниками. Среди исследованных свойств были Рис. 2.: 
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1. Критическое магнитное поле, выше которого сверхпроводник переходит в нормальное состояние. Критическое МП данного сверхпроводника меняется с температурой, уменьшаясь при ее повышении, имеют пределы от десятков до нескольких сотен тысяч гаусс в зависимости от сверхпроводника и его металлофизического состояния. 
При температуре перехода критическое МП = 0, а при абсолютном нуле оно максимально (рис. 2).
Рис. 2. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ разрушается при сильных МП и высоких температурах. Фазовая диаграмма МП - абсолютная температура для олова. Точка А, олово находится в нормальном состоянии. Если охладить до точки В - оно становится сверхпроводящим.
2. Критический ток - максимальный постоянный ток, который может выдерживать сверхпроводник без потери сверхпроводящего состояния. Как и критическое МП, критический ток сильно зависит от температуры, уменьшаясь при её увеличении. 

3. Глубина проникновения - расстояние, на которое магнитный поток проникает в сверхпроводник. Глубина проникновения оказывается функцией температуры и различна в разных материалах: от 3,4х10-6 до 2,4х10-5 см. Магнитный поток выталкивается из сверхпроводника токами, циркулирующими в поверхностном слое, толщина которого приблизительно равна глубине проникновения. Эффект выталкивания магнитного потока, обусловлен, стремлением физических систем к состоянию с минимальной энергией. У сверхпроводника в МП, энергия увеличивается. Понижается, благодаря возникающим токам. Токи создают МП, которым компенсируется поле, приложенное извне. 
Энергия сверхпроводника  выше, чем в отсутствие внешнего магнитного поля, но ниже, чем в том случае, когда поле проникает внутрь его. Полное выталкивание магнитного потока энергетически выгодно не для всех сверхпроводников. 

4. Длина когерентности - расстояние, на котором электроны взаимодействуют друг с другом, создавая сверхпроводящее состояние. Электроны в пределах длины когерентности движутся согласованно - когерентно (как бы "в ногу"). Длина когерентности для разных сверхпроводников изменяется от 5х10-7 до 10-4 см. 

С наличием больших длин когерентности, превышающих атомные размеры до порядка 10-8 см, связаны необычные свойства сверхпроводников. 

5. Удельная теплоемкость - УТ. Количество теплоты, необходимое для  повышения температуры 1 г вещества на 1 К. УТ сверхпроводника растёт вблизи температуры перехода в сверхпроводящее состояние, и довольно быстро уменьшается с понижением температуры. 

КТСП комнатнотемпературная сверхпроводимость.

В 1976 году В. Гинзбург, выдвинул гипо​тезу о существовании сверхпроводимости при комнатной температуре, звучит она так: "…высокотемпературные сверхпроводники ВТСП уже есть, теперь дело за жаро​прочными", сокращённо ЖСП. Позже появились легенды, что он начал стесняться этого термина и заменил на комнатнотемпературные сверхпроводники – КТСП. 
Явление КТСП, должно выполнять вышеперечисленные сверхпроводящие условия при комнатной температуре с сохранением всех свойств или лучших. 
В чистом виде явление пока не обнаружено. Однако есть ряд экспериментальных данных по наличию аналогичного (эквивалентного КТСП) состояния металлического быстровращающегося носителя-лайнера, при изменении его электронной плотности и коллективизации электронов на его периферии в так называемый короткозамкнутый тороидальный электронный жгут (вихрь) – КОРТЭЖ. Образование КОРТЭЖ происходит при температуре лаборатории, то есть при комнатной – охлаждение до низких температур не требуется. Более того явление по параметрам совпадает с условиями для точки сверхпро​водящего перехода, являющегося фазовым переходом 2-го рода, что приводит к тем же условиям, реактивное сопротивление стремится к 0. Явление названо динамической сверхпроводимостью – ДСП [61, 149].
АП аномальная проводимость СКТСП.

Открыта Н. Тесла в 1889 году, на основе им описанных свойств воздушного трансформатора, где он выявил зоны с условиями, когда сопротивлениереактивное стремится к 0, а отношение реактивного сопротивления к активному стремится к бесконечности.        

В точности соблюдает стандартные условия сверхпроводимости. 
Но реактивное сопротивление, стремящееся к 0, главное условие сверхпроводимости, а отношение реактивного сопротивления к активному, стремящееся к бесконечности, не что иное, как добротность контура! 

Тесла открыл новый закон индукции, в котором радиантные ударные волны фактически усиливали сами себя при сталкивании с сегментированными объектами. 
Отсюда и вся «загадочность» свойств воздушного трансформатора Тесла: …он установил, что 24-дюймовая катушка может поднять напряжение до 240 000 Вольт!

Тесла обнаружил - выходное напряжение было, тем выше, чем больше сопротивление витков катушки. 
Противоречий закону Ома, нет. 

Открытие было отличным от магнитной индукции, комбинация прерывателя и вторичной цилиндрической однослойной катушки «воздушный трансформатор Тесла - ВТТ», выполнял условия:  
Rреактивное  ≈ 0, а Q → к ∞!
То есть реактивные элементы на переменном токе ведут себя как элементы с неким конечным сопротивлением, которое и получило название электрический импданс.

Это явление Н.М. Тесла открыл за 22 года до Камерлинга и почти на 100 лет раньше заявил о нём, В.Л. Гинзбург.

АП Тесла эквивалентно СКТСП!
Прогноз и постановка эксперимента.                                                          
ДИНАМИЧЕСКАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ не зависит от температуры!?

Основу эффекта динамической сверхпроводимости, составляет известный опыт Толмена-Стюарта [189, 195, 196, 197]. Основная цель опыта заключалась в определении частицы-носителя электрического тока в металлах. Для его проведения была изготовлена катушка с большим числом витков тонкой медной проволоки. Катушку, раскручивали вокруг своей оси. Линейная скорость вращения обмотки составляла ≈ 300 м/с. 
С помощью специального приспособления катушку резко останавливали. В момент остановки в обмотке за счет сил инерции:
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действующей на электрон проводимости, возникал импульс электрического тока:
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где: l - длина проволоки в обмотке катушки;

 Rо - электрическое сопротивление обмотки.

Этот импульс тока измерялся очень чувствительным баллистическим гальванометром. Расчет по (2) строго соответствовал показаниям гальванометра.  

Электрический заряд, в цепи измерения за полное время торможения катушки определяется по формуле:
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где: Vо - максимальная линейная скорость обмотки.

Опыты Толмена-Стюарта впервые показали, что носителем электрического тока в металлах являются электроны. 

У быстро вращающейся катушки Толмена-Стюарта и быстро вращающегося диска - есть много общего.  Диск это, одновитковая, короткозамкнутая катушка. Такой виток - контур при раскрутке, как виток с током должен генерировать магнитное поле, как в эффекте, Гаазе-Эйнштейна, но более интенсивное.  
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Дело в том, что на свободные электроны короткозамкнутого витка кроме силы (1), при его ускорении раскрутки, действует и центробежная сила инерции:
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где: r0 - наружный радиус диска - короткозамкнутого витка;

 ( - частота его вращения (угловая скорость).

В опытах Толмена-Стюарта сила (4) практически не играла никакой роли на конечный результат опыта только потому, что при диаметре прово-

локи, скажем, равном 0,001 м, она была исчезающе мала и направлена не вдоль, а поперек микроскопического сечения проволоки. Однако, в быстро вращающемся электропроводном диске, скажем диаметром 1,0 м, дело обстоит иначе. Ведь рассматриваемый диск - классическая центрифуга [2] для е-газа, омывающего кристаллическую решетку материала диска. 
Отсюда, при раскрутке диска на его «периферии», обозначенном на фиг.1, на каждый электрон е-газа действует равнодействующая суммарная сила:
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которая равна:
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или: 
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Под действием силы (4.33) электроны материала диска, двигаясь по спирали, будут сепарироваться и накапливаться во внешнем очень тонком слое диска, толщиной порядка 10-5 см. 

В эксперименте установлен факт: чем интенсивнее (больше ускорение), начала раскрутки, тем интенсивнее дрейф электронов в проводнике от «центра» к «периферии» вращающегося тела.

На фиг.1 «Признак явления» приведена расчётная схема, поясняющая эффект «перераспределения электронной плотности» и генерирование статического сверхсильного магнитного поля – ССМП, при раскрутке металлического тела. Как только плотность электронов на «периферии» достигнет критического значения, возникает ток короткого замыкания, а вместе с ним и сверхсильное магнитное поле. Проведём небольшое исследование этого тезиса.

«Периферия» или - тонкий слой материала диска, имеющий максимальное значение величины окружной и линейной скорости его вращения. Такая толщина слоя проводимости, например, характерна для слоя проводимости у проволочки, по которой течёт ток при НТСП. Следовательно, при раскрутке диска при увеличении частоты вращения в этом слое будет расти концентрация е-газа и, соответственно, кольцевой, замкнутый сам на себя, ток проводимости, причём направленный против вращения диска. Этот эффект проявится в нагревании обода диска, а при большой скорости вращения и в конце концов испарение материала обода диска за счёт электродинамического взрыва КЗ.

Рост силы тока со временем обусловлен следующими причинами:

первая - увеличение скорости дрейфа, то есть "проскальзывания" электронов относительно кристаллической решётки материала обода диска – эффект или ток Толмена-Стюарта;

вторая – увеличение концентрации е-газа на «периферии» диска, входящая, в формулу (5), по сравнению с концентрацией покоящегося диска (или на оси вращения диска), причем этот  эффект однозначно ведёт к увеличению удельной ЭП материала «периферии» диска, и к росту в нём максимально допустимой плотности тока. 

Казалось бы сложилась ситуация непреодолимой силы, однако ранее проведённые НИР и эксперименты позволили снять кардиальные проблемы и технологические ограничения: 

- эффект Барнетта и гиромагнитные явления, паразитные при данном способе генерации ССМП, не возникают – ферромагнетики в лайнере и продольных осях конструкции – исключены,
- жаропрочная аналогия, предельно допустимая плотность тока для материала быстровращающегося лайнера становится существенно большей, чем для покоящегося. Причина в том, что эффект «коллек-тивизации» эквивалентен эффекту увеличения удельной электропро-водности – УЭП, как при охлаждении всего диска, до Т жидкого гелия, то есть R материала носителя стремится к 0, а добротность к ∞,
- электромеханическая аналогия, предельно допустимые нормы прочности быстровращающегося лайнера становятся большими, чем для покоящегося. Образование кольцевого тока приводит к возникно-вению вектора Пойнтинга, который направлен против центробежной силы, и больше неё на порядок. 
Явление динамической сверхпроводимости и устройство реализую-щее эффект КОРТЭЖ – названо вихревым электро​турбодетандером ВЭТД.
Теперь, используя термодинамические соотношения для е-газа, при комнатной температуре Т ≈ 300 К, оценим, в зависимости от частоты вращения диска, его некоторые электродинамические характеристики. 

«ЛЕТАЮЩИЙ» ДИСК не проблема, а только начало…
Что необходимо сделать для создания хотя бы левитирующего объекта, и не отбрасывать огромные массы воздуха и раскаленных газов?

Давление е-газа в объёме покоящегося диска. Это  можно сделать по формуле:
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При комнатной Т, в зависимости от материала диска величина (4) лежит в диапазоне от 108-109 Н/М2 или от 1000 до 10000 атм. 
При раскрутке диска с ускорением:
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На «периферии» под действием равнодействующей силы инерции (2) или (3) величина давления е-газа должна увеличиваться за счёт увеличения частоты вращения. 
В покоящемся диске давление е-газа во всех точках его объема:
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 - постоянно и одинаково,  

 - объёмный электрический заряд скомпенсирован объёмным зарядом ионов, образующих кристаллическую решётку материала диска. 
Поэтому электрический ток в диске, и на «периферии» отсутствует.

Раскручиваем диск с ускорением (5),то в е-газе появится градиент давления за счёт того, что на каждый электрон в нём будет действовать сила (2) или (3). 

Между осью «центра» вращения диска, где будет возникать некоторое разрежение е-газа, и его «периферией» за счёт сепарации электронов в нём появится изотропное электрическое поле с напряжённостью поля объёмных сил инерции, что можно описать с помощью запаздывающих потенциалов, но объём оптсания слишком велик, ограничимся лишь конечным аргументом, что тоже соответствует:
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Следовательно, между «центром и периферией» появится электродвижущая сила (ЭДС).
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Эту ЭДС экспериментально обнаружил Фарадей (униполярный эффект). Малая величина (12) говорит о том, что ЭДС измерялась, во первых, в короткозамкнутом "витке", «периферии» быстровращающегося электропроводного диска, а во вторых, её расчёт сделан на 1 электрон е-газа. 

Начнём с того, что с учётом (11) проинтегрируем (12). В результате получаем:
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где: Г=1.76 х 1011 кл/кг - гидромагнитное отношение для электрона - фундаментальная физическая постоянная; 
r0 - радиус диска, то есть его размер по «периферии»; 

( - частота вращения диска; 

Vоб – линейная скорость вращения обода диска.

При проектировании генератора ССМП, с целью оптимизации размеров и характеристик, в соответствии с принципом образа (форма) и подобия (процесс) в естественных природных тел ЕПТ, целесообразно размер диска по «периферии» принимать кратным числу 1,68, которое выражает так называемую "золотую" пропорцию, а также векторную диаграмму тока в лайнере.

Принимаем радиус диска ≈ 1 м, а толщину ≈ 1,7 мм. И некоторые граничные условия рис.3 ниже.
Первое - электроны в материале диска крепко связаны с атомами (диэлектрики), то все они двигались бы с одной и той же скоростью V и ток проводимости, вопреки опытам Толмена - Стюарта, в нём не возникал. В данном случае движения электронов и ионов решётки с одинаковой скоростью создаёт одинаковые, но разнонаправленные конвекционные токи. В итоге генерирование ССМП не происходит.

Второе - наоборот, между электронами и кристаллической решёткой нет никакого взаимодействия, то движения решётки диска не передавалось бы электронам (е-газу), средняя скорость которых оставалась бы равной нулю, а их средняя скорость "U" относительно решётки была бы равна "V" - линейной скорости вращения диска. 

В этом случае плотность тока, в ободе диска, определяется формулой:


[image: image15.wmf]V

n

e

j

×

×

=

0






       (14)

и обусловлена не движением электронов, а движением положительных зарядов в узлах решётки со скоростью вращения диска V. А это, вообще говоря по определению [22] - конвекционный ток, который должен генерировать ССМП в соответствии с законом Био-Савара-Лапласа. Уравнение движения электронов в этом случае имеет вид:
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где: 
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 – равнодействующая сила действующая на каждый электрон е-газа. 
Сила в (15 ) слагается из силы трения между электронами и ионами решётки (R1), а также силы их взаимодействия (и магнитного) между собой в е-газе (R2). В конце концов сила (15 ) определяется электрическим сопротивлением материала диска-лайнера и ЭДС индукции, препятствующей изменению силы тока в диске от сил инерции. ЭДС индукции характеризуется коэффициентом самоиндукции - L. Инертность электрического тока в ободе диска обусловлена не только массой электрона, но и в большей степени их магнитным взаимодействием между собой, а также силой (5). С учётом сказанного и (7) уравнение (15 ) можно записать в виде:
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Отличие уравнения (16 ) от (15) заключается в том, что к силе F(u) добавляются силы инерции, как это требуют общие положения механики относительного движения. Теперь вид функции F(u), с использованием уравнения переменных токов:
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Раскручиваем диск - лайнер с ускорением и используем специальный технологический приём, существенно снижающий ЭДС индукции, то мы можем (17) записать для кольцевого короткозамкнутого тока в скин слое «периферии» диска в виде:

E = I ( R




         (18)

где: E - ЭДС (12 или 13),

 R - электрическое сопротивление кольцевого скин слоя,

 I - ток текущий по замкнутому кольцевому скин слою.

Или:
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где: ( - УЭП для меди;

l = 5 м - длина обода диска (скин слоя);

S = d - площадь поперечного сечения скин слоя;

( = 0,00168 м - толщина обода диска;

d - глубина скин слоя в материале обода диска-лайнера.

Глубину проникновения скин-слоя в материал обода диска можно оценить по формуле из [11]:
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Подставляя величины в (20), например, для меди, получаем детерминированную связь между частотой вращения диска - лайнера и соответствующей ей плотностью тока на «периферии» диска:
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где: j - плотность тока в скин-слое раскручиваемого диска Рис.3. 
Эта плотность тока однозначно определяет по закону Био-Савара-Лапласа величину индукции ССМП, которую генерирует раскручиваемый нами диск-лайнер.

Например, зная, что предельно допустимая величина плотности тока для любого неохлаждаемого проводника равна 107А/м можно определить частоту вращения диска, при которой она достигнет этого значения. 

По (21) она получается ≈ 480000 об/мин. 

Такой частоте вращения диска-лайнера соответствует величина напряженности ССМП ≈ 10 ТА/м с индукцией равной  10 МТл, почти как у звёздного объекта типа БК. Здесь необходимо отметить, что значение характеристик ССМП получены без учёта эффекта сепарации е-газа в скин-слое диска-лайнера, который ведёт к значительному росту концентрации электронов в скин-слое, а следовательно и плотности тока в (21). 

Не будь эффекта «скин-слоя» на «периферии» - лайнер-диск мгновенно бы испарился. Отсюда и поправки на целый порядок частоты вращения. Целый ряд технологических мероприятий привели к вполне «рабочей» частоте вращения диска, порядка 5 – 7 тыс. об/мин.

Чтобы оценить влияние эффекта сепарации е-газа в скин-слое раскручиваемого диска на величину генерируемой индукции ССМП, необходимо определить зависимость концентрации электронов в е-газе скин слоя от частоты вращения диска-лайнера. Это необходимо для того, чтобы случайно не достичь при раскрутке диска линейной скорости вращения обода диска в 10 км/с, при которой он просто испарится преобразовав вещество лайнера диска в энергию излучения, то есть перестанет существовать для экспериментатора. 
Это так называемый третий скачок уплотнения, близкий к КП ≈ 49,9.

Для решения этой классической задачи воспользуемся локальным принципом эквивалентности. 
В соответствии с ним допускается сравнение (количественная оценка) полей гравитационных и центробежных сил только в объёме рассматриваемого тела [51]. 

Главное условие, что поля центробежных сил действуют только в объёме сравниваемого тела в то время как гравитационные - действуют и за внешней физической поверхностью тела, то есть в окружающей его среде. Рис.3.

Принимаем, для оценки изменения концентрации электронов в е-газе скин слоя быстро вращающегося диска "барометрическую формулу" Больцмана [152], но записанную в виде: 
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В корректности применения (22) для оценки изменения концентрации электронов в е-газе скин слоя диска-лайнера за счёт эффекта сепарации, нас убеждает методика вывода барометрической формулы. Экспериментальная проверка проста, используя быстро вращающийся диск и магнитометр.

Анализ вклада эффекта сепарации е-газа в генерирование ССМП [37] быстро вращающимся диском сначала преобразуем (22) к виду :
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Приравняв (21) и (23), и задавая различные значения величин плотностей тока в скин-слое мы можем получить формулу для оценки изменения концентрации электронов в скин-слое лайнера под действием центробежной силы инерции при нормальных атмосферных условиях в виде:
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Используя (4.40) с теми же плотностями тока можно вычислить:

- линейную скорость вращения скин-слоя – «периферии» диска, 

- частоту вращения диска, 

- величину напряженности ССМП, в соответствии этим параметрам. 

Так, например, при плотности тока (1 - 10) ТА/м2, линейная скорость вращения  диска 1,5 – 2,1 км/сек.

Это соответствует первому скачку перераспределения электронной плотности рабочего тела е-газ в материале лайнера – диска и КП ≈ 5%

Критическую же частоту вращения диска можно определить по формуле:
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где:  

(кр – критическая частота вращения диска-лайнера; 

Тл  – температура материала лайнера;  

Rл – наружный радиус лайнера; 

Yд =VТ /Vд – «критерий подобия» лайнера ЕПТ по термодинамическим параметрам е-газа, в его материале;  

VТ - тепловая скорость электронов в е-газе материала лайнера; 

Vд - скорость дрейфа электронов в материале лайнера, в его скин слое, определяющая (25) и, соответственно, величину индукции ССМП.

Из (25) следует, что чем больше  радиус диска и чем ниже его температура тем ниже и критическая частота вращения лайнера, приводящая к реализации эффекта КОРТЭЖ. 

Оптимизация этих параметров по критерию, даёт оптимизацию энергетических затрат на раскрутку лайнера, так и спроектировать устрой-ство со сверхнизкими удельными характеристиками.

В эксперименте были выявлены и преодолены, на первый взгляд, непреодолимые технологические трудности, связанные с нормами прочности быстровращающихся объектов, особенно металлических. 

[image: image32.png]


Первое - раскрутка диска-лайнера до частот вращения в несколько десятков кГц, с классических позиций сопротивления материалов вроде бы невозможна, из-за его неминуемого разрушения от действия огромных по величине центробежных сил. Эксперимент, показал путь преодоления этой проблемы. В эксперименте,  материал диска работает не на растяжение, а на сжатие. Раскручиваемый диск-лайнер всегда деформировался в "чашу". После остановки, форма диска-лайнера всегда восстанавливалась до исходной.  

Второе - при частотах близких к критической нормальный скин-эффект, как правило, трансформируется в аномальный [11, 32], т. е. вышедший из материала обода диска коротко замкнутый кольцевой дуговой разряд, или короткозамкнутый тороидальный электронный жгут (вихрь) КОРТЭЖ.

Наличие эффекта КОРТЭЖ даёт возможность управляемого сверхсильного статического магнитного поля ССМП с микро- и макро параметрами. Теперь вполне реализуема, мечта о перемещении в пространстве, не зависимом от среды, и получения любого количества энергии, не за​висимого от места в пространстве. 
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 МАГФ 2б
Необходимо указать на немаловажное свойство разработанного летательного аппарата (ЛА), полная невидимость, надо сказать, что это его врожденное свойство, то есть следствие сверхсильного магнитного поля. Математическое обеспечение слишком громоздко для данного материала, поэтому не приводится. Устройство, посредством которого оно получается, является устройством прямого преобразования энергии и любой источник, в том числе и полихроматический, являющийся основным фактором нашего видения, чего либо, будет являться «тенью», полностью поглощаться. Но стоит только воспользоваться устройством выделения монохрома, любого поддиапазона из общего спектра, как ядро ССМП, будет видно в полной красе. Очень хорош метод для выявления и обнаружения всяких аномальных явлений.

Прикладные свойства: генерирующие и транспортные системы, не использующие энергию взрыва и отброса массы, без разрушения вещества на ядерном, атомном и молекулярном уровне. 

Теоретический прогноз подтвержден экспериментом, концепция устройства для перемещения в пространстве завершена, теперь слово за АЭРОФЛОТОМ !        

В этой главе мы говорили о принципиальных вещах и оценке качества - подобия процессов происходящих в ЕПТ, 2 - часть книги будет посвящена полностью созданию образа или визуализованной модели атома водорода, как главного Вселенского РАстворителя и СОтворителя.
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